Vorldufige Kenndaten der Si-npn-
Plastiransistoren SF 215/216

Die Tsonsistoren der vorliegenden Baureihe sind Si-npne
Plgnariransisteren im Plastgehduse.

1. Verwendung

Die Bouelemente sind geeignet fiir anatoge Anwendung |

in BF-Verstarkern und HF-Qszillatoren bis 100 MHz

2. Abmessungen (Angabe ln mm)
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Kennzeichnung der Stramyerstérkung Typenkennzeichnung
Farbpunkt Gruppe Firbpunkt o
Wi} = & wedf? a8 SFN5
hetlblou = ¢ Aeliblou & 5F 18
rot & o
gelb E e
grin & f
3. Mosse: =01y
4. Wérmewiderstand: Riy, < 0.5 grdfmW

5. 2ulGssige H8chstwerte

SF 215 5F 218
WFeng oY wmy
cxe 15V 25V
Upso 3V
te 108 md
in 10 mA
Pror bef 8, == 35 200 mwW
aj IREAX + 1250
‘9,! min — 40 °C
g — A1 eebe 100 °C
é. Kennwerte {#ir &, = 25 °C — 5 grd}
6.1, Statische Kennwerte
(giiltig fir SF 215 und SF 216)
Kollektor-Basis-
BurehGruchspunnung  Uinpaene 4V batle = 10auA
Kollektar-Erritter-
Durchbruchspennung  Uippsepe 33V belde = 108 A
Umg}cgg 50V bef i = 1D ,HA
Rye = 100
Emitter-Basis-
Burchbruchispormung UWiapypse &4Y baifgg == 18 gxA
Kelleltorrastsirom feno S4<T 100 nA beiiey == 2V

6.2 Dynamische Kennwerte

{gitig fur SF 215 und 5F 216)

Kisinsignolstromvarst@rkung
by, : bei Ugg =8 W, e =2 mA, f=1kHz
Gruppe b 2-- T

c 5G- .- 140

d 112-- 280

[ 224 - B&0D

f A50---1320
teistungsverstéirkung vy, & (> 4) dB

bei Uep =8V, Ir==1 mA, - 100 MHz

v wird mit alsar Mefschaltung (Bi1d 4) ocus folgender Bezichung
ermittalt:

g [* Ra
=it »
dabei giit: Ry = 56 13, Ry == 1 k12, Ug =20 mV

g folgenden Parameier warden nur s Informatlen aengegeban.

Bierganysfraquenz fr 150 MHz  bel Upp = 10V

le == 5mA

f = 10 MHz
Ausgangskapazhial Ty, 3.5 pF beilUpp = 10V

gy = O

f = 20 MHz
Riichwirkungsiepozitit Cro. 2,3 pf bei Ugg == 10V

It.' e 5mh

f v SO0 kH2
Kottaktarrlickwirk- [ hasts | 114
reithanstanta T N ps bet Upg = 10V

le == JmA

f o= 3D MMz
Rauschfaktor F A dB beilUep =~ 1Y

e == S5mA

f o =100 Mtz

Re == &G0

E

6.2.1. h-Parameter in Emitterschaltung

Einstellbedingungen:
Ueg =6V, Jp=2mhA, F==1kHz

jlflg s 3.2 I:ﬂ
h’lha = B4

by ™= 0,28 .« 107
h'::w. o PR ;.-5

6.2.2. y-Poramater in Emitterschafiung

Einstellbedingungen:

Uop = 10V, [g 2= 5mA, f=1060 M}z

Yite = 6.6+ 11,3 m§ Yo = {~~ 0,3 ~ | 1,73} m5
¥Y2te — {2315 b i m} m5 ¥m = {*172 + } 2I7d) I'HS
ch*“ 12V, ¥cﬂ5mA. Fe= 50 Mix

Yoo == {42 4 | 4,0} m5 ¥iza == {0 — § LU} m3

fae = {35,5 — | 45,5) m5 v = {155+ ] 1,8) m5

6.2.3. y-Parameter in Basisschaltung

Einstelibedingungen:

Upg = 10V, Ip = 5mA, e 100 MHz

¥rep = {23 = [ 26) @S Yign = (= 1.7 — J 1.78) mE
ymy = {— 28,5} § 38.3) m3 yu = (172 + {274 mS
ulgn‘ﬁ“?ﬂv. ic55mn.f&5ﬂﬁdﬁx "
¥ith = (54,5 = 133} m5 yrap == {== 1,45 — | £,32} m$
vae = (— 48 4§ 3635) m3 vz = (L,58 -] 1,8} m§

6.2.4. Maximale Schwingfrequenz

;7 fi
f’m.m; }/ B fb’lr N Cﬂl {2]
fous = 356 MHz bei Ueg =10V, lg==5mh

Dile folgenden Diagromme und Oddskurven sind gleichermaoBen fir
die Typen 5F 215 uad 5F 214 giftig.
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Bild 1: VollstEndigas Kennlinienfeld dear Typen SF 215216 bes
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: o der f-Frequenz bei 1. = 5mA
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Bild 3: Abhéingigkeit Uy == f (Ryp) bel o = 18 44
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Bild 4; MeBscholtung e Ermsittlung der Leistungavernstirkung,
== Y00 MMz
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Biid &: Stromabhiingigkelt der 1-Frequens bei U, = 1V
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 Hld T: Spennungsobhiingigkeit der Xollektorriidkwirksvitkonstante
bBei be == 5 mA, { = 35 MHz

i i ma ——

Bild $: Stromabhiingigkelt der Xollektorriickwirkieltkonsionte bai
U[j;'g = 10 \f, f = 30 MHz
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Bitd ¥: Sponnungsabhiingigkeit der Ausgangskapozitht bei 1, == 0,
F— 2 MHz
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Bild 10: Spunnungsabhiingigkeit der Kieinsignalstromverstiirkung
bai o =2 mA, { = 1 kHx
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Biid {1: Stromobhingighait der Kleinsignatstromverstdrkungy  bei
Uep =6V, § =% kMz
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Bild 14 Bild t7
Bild 12t byg, = 1 {Upe) Bai Iy — 2 mA und
hyge = f {Le] bel Wy = &V, Molifrequens § == 1 kHx
Rikd 13 iy, = 1 Qi) bel I = 2 mA und
hyga = £ {fo} bei Wep — 4V, MeBfrequear f = t kHa
Rifd 14: iy, == f {Uop) hei | == 2 mi ynd
hag, =1 ) bai Upp == & V¥, MeBfrequenz f == 1 kHz
Bild 15: Orskuarve des Eingangsleitwertes vy, bei Uy =10V
F
Bild 16: Orlshueve des Elngongsleitwertes vy, bet Uep == 18V
Hild 17: QOriskurve dex Rickwitkungsleitwertas ¥y, bei Uy = 10 W
Bild t8: Quiskurve des Riickwirkungsleitwertes vy, boi Upp — 10V, ;= 5mA
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Eild 23: QOriskurve der Steilheit yu,, bai Uy = 50V

Bild 2f: Ortshurve des Ausgangsleitwerfes v bai Uy oy == 19W

Bitd 2% Origkerve des Eingangsleltwertas yyqy, bei My = 5V 3

Bitd 2%; Ortskurve des Eingangsleitwertes ¥, bet o = 3 W

. Biid 24: Ortskuve des Rildkwirkungsleitwertes vy, bei Upy =< 3V .

Bild 2% Ortskurve des Rickwirkungsleitwertes ¥, bei Ug: ™ 3V, 1 = S mA

Bild 26: Ortskurve dez Steitheit o, bei Uy =3V

Bild 27: Oriskuive der Steitheit yy;, bei Upp =5V . ! h " p p : p

Bild 28: Oriskurve des Ausgongsleitwertes ¥ bel U g =5V Bikd 28 27 BT et




